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摘要(译)

本发明提供一种荧光体薄膜，其具有高亮度，足以消除对滤光器的需要
的令人满意的色纯度，以及长的亮度寿命，并且最适合于全色EL面板中
的RGB的每个元件。本发明的磷光体薄膜包括基质材料和发光中心。基
质材料是含有至少碱土元素，Ga和/或In，硫（S）和氧（O）的氧硫化
物。在基质材料中，氧与氧和硫的总和的原子比O /（S + O）为0.1至
0.85。
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